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CMOS OTA yapilari kullanilarak Sekil-a’da verilen 20TA3C OTA-C osilatori
gerceklestirilecektir. Osilatériin osilasyon frekansi f, =25kHz olacaktir.

C4=C,=C; =1nF olarak verilmigtir.

a- OTA’larin (gm) egimlerine veriimesi gereken degeri belirleyiniz.
b- OTA-C osilatori Sekil- b’deki CMOS simetrik OTA ile gergeklestiriliyor. OTA
egiminin I, = 100pA’lik kutuplama akiminda (a) da bulunan dederde olmasi ve
giris geriliminin degisim araliginin da -2V< AV, < 2V olmasi isteniyor.

T4, T, Ts, Tetranzistorlarinin (W/L) oranlarini bulunuz.




